
(Ö Germanium-pnp-Legierungstransistor GC 123 
(OC 823) 

Der NF-Transistor GC 123 (alte Bezeichnung OC 823) ist ein legierter Ge-pnp- 
Flächentransistor im &z TO-18-Gehäuse, 
Der Transistor ist für NF-Stufen und für 60-V-Schaltanwendung im NF-Gebiet 

bestimmt. 

Statische Kennwerte (für 9, = 25°C —5 grd) 

Abmessungen 
Kollektorrestströme 

—lcso 2< 15uA bei —Ucs = 6V stor gestreift. 
—lceo 180 < 600 A bei —Uce = 6V 
—Icev = 15< 30uA — bei —Uce = 66 V UBE=01V 

Emitterreststrom 

—I0 = 12< 1004uA bei —Ugg = 10V 

El 
Kollektorrestspannung . 

—UCcCErest = 0,44 < 0,55V bei —Ic = 150 mA U 

Übergangsfrequenz 

fr>0,5 (bei —Ucg =6V —Ic=2mA fyM =0,5 MHz) ° 

Gleichstromverstärkung 

B=18...35 Stromverstärkungsgruppe a 
29...55 Stromverstärkungsgruppe b 
45...88 Stromverstärkungsgruppe c 

27 Stromverstärkungsgruppe d Masse 0,8 g 

bei —Ucg = 0,55 V, —Ic = 150 mA 
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L7 ‚D’3 Mittlere Kennlinien 

e für &g = 25°C 
Bestellbezeichnung für einen Transistor: L __ 
Transistor GC 123 I —Use/V 

17 Bauelemente 

eam—— — 

Kühlkörper wird auf freitragenden Transi- 

Verlustleistung mit Kühlkörper 120 mW 

Mittleres Kenn- 

linienfeld in 
Emitterschaltung 
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